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EDITAL DE ABERTURA DE INSCRICOES AO PROCESSO SELETIVO - PPG/EE

PROGRAMA DE POS-GRADUAGAO EM ENGENHARIA ELETRICA — MESTRADO, DOUTORADO
E DOUTORADO DIRETO

A Comissdo Coordenadora do Programa de Pés-Graduacdo em Engenharia Elétrica (PPG/EE) da
Escola de Engenharia de Sdo Carlos da Universidade de Sdo Paulo (EESC/USP) torna publico que
estardo abertas as inscricdes para a selecdo de candidatos aos cursos de Mestrado, Doutorado e
Doutorado Direto para o segundo semestre de 2024, e estabelece as normas para o processo de
selecao.

1. DAS DISPOSICOES GERAIS

1.1. O processo de selegcdo para os candidatos de Mestrado e Doutorado serd realizado em trés
fases;

1.2. O processo de selecdo para os candidatos de Doutorado Direto sera realizado em uma Unica
fase;

1.3. Os candidatos poderdo se inscrever em uma das seguintes areas de concentracao:
Processamento de Sinais e Instrumentacéo, Sistemas Dinamicos, Sistemas Elétricos de Poténcia ou
Telecomunicacdes;

1.4. Aos egressos dos referidos cursos serdo outorgados o titulo de Mestre ou Doutor em Ciéncias,
Programa de Engenharia Elétrica, com a indicacéo da area de concentracdo em que o aluno efetuou
sua matricula;

1.5. O processo seletivo serd conduzido pela Comissdo Coordenadora do Programa de Po6s-
Graduacdo em Engenharia Elétrica (PPG/EE) da Escola de Engenharia de Sdo Carlos (EESC) da
Universidade de S&o Paulo (USP).

2. DA INSCRICAO

2.1. O periodo de inscrigbes para este processo seletivo ocorrera entre os dias 06 e 24 de maio de
2024.

2.2. As inscri¢cdes serdo efetuadas de forma online, das 00hs do dia 06 de maio de 2024 até as
23hs59min do dia 24 de maio de 2024 (horério oficial de Brasilia), exclusivamente por meio do
sistema eletrdnico de inscricdes disponivel em: http://ppgselecao.eesc.usp.br. Os candidatos devem
preencher todos 0s campos constantes no sistema eletrbnico e anexar cépias digitais da
documentacdo destacada no item 2.3.

2.3. Documentacdo geral obrigatéria para inscri¢ao:

e Documento de identificagdo nacional (ou passaporte no caso de candidatos estrangeiros);

e Curriculo Lattes (o qual devera estar disponivel em: http:/lattes.cnpqg.br/). Candidatos estrangeiros
que nao possuam Curriculo Lattes poderdo apresentar Curriculum Vitae;

e Histérico escolar, ficha do aluno, boletim ou documento equivalente, contendo eventuais
reprovacbes e trancamentos, emitido por secretaria de graduacdo, sec¢do de alunos ou
equivalente;

e Entregar, se for o caso, a Autodeclaracdo Etnico-Racial conforme o modelo disponibilizado. Obs.:
as informacfes prestadas na autodeclaracdo séo de inteira responsabilidade do candidato. No
caso de declaracdo falsa, o candidato estard sujeito as sancdes previstas em lei e a sua
desclassificacdo no processo seletivo, 0 que podera acontecer a qualquer momento.

e Comprovante de pagamento de taxa de inscricdo no valor de R$ 100,00 (cem reais). O pagamento
sera realizado via boleto bancéario gerado automaticamente por meio do sistema eletrénico de
inscri¢Bes disponivel em: http://ppgselecao.eesc.usp.br.

e Apesar de ndo ser obrigatério, o candidato pode indicar, no sistema eletrénico, nome e e-mail de
dois avaliadores para elaboracéo de cartas de referéncia, exclusivamente para as inscricbes nos
cursos de mestrado ou doutorado.

Além da documentagdo geral mencionada no item 2.3, os seguintes documentos adicionais sao
necessarios para a inscricao dos candidatos ao curso de Doutorado:
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e Historico escolar, ficha do aluno ou documento equivalente, emitido por secretaria de pos-
graduacéo ou equivalente, contendo notas ou conceitos e eventuais reprovacdes em disciplinas do
curso de Mestrado.

e Certificado digital autenticado de proficiéncia em lingua inglesa em um dos exames aceitos pelo
PPG/EE, conforme descrito no item 5.4 deste edital. No caso do candidato ainda n&o ter o
certificado de proficiéncia no ato da inscricdo no processo seletivo, 0 mesmo deve anexar um
documento, conforme o modelo disponibilizado, atestando ciéncia de que, caso venha a ser
aprovado no processo, o certificado de proficiéncia deve ser apresentado no ato da matricula.

Além da documentacdo geral mencionada no item 2.3, os seguintes documentos adicionais séo
necessarios para a inscricao dos candidatos ao curso de Doutorado Direto:

e Carta de aceitagdo assinada por um orientador credenciado no PPG/EE da EESC/USP;

e Projeto de Pesquisa (com no maximo 20 péaginas), elaborado pelo candidato, com assinatura de
um orientador credenciado no PPG/EE da EESC/USP.

e Certificado digital autenticado de proficiéncia em lingua inglesa em um dos exames aceitos pelo
PPG/EE, conforme descrito no item 5.4 deste edital. No caso do candidato ainda n&o ter o
certificado de proficiéncia no ato da inscricdo no processo seletivo, 0 mesmo deve anexar um
documento, conforme o modelo disponibilizado, atestando ciéncia de que, caso venha a ser
aprovado no processo, o certificado de proficiéncia deve ser apresentado no ato da matricula.

Candidatos do Doutorado com diplomas de Mestre obtidos no exterior devem requerer equivaléncia
de seus respectivos diplomas (a qual tera validade somente para a USP com a finalidade especifica
de realizacdo de matricula em curso de pés-graduacdo). Tais requerimentos, cujos modelos
encontram-se disponiveis na pagina do PPG/EE em http://www.sel.eesc.usp.br/posgraduacao/,
deverdo ser preenchidos e encaminhados no ato de inscricdo para Secretaria do PPG/EE
(posee@sc.usp.br). A coordenacdo do PPG/EE dar4d encaminhamento a estes requerimentos
obedecendo aos procedimentos legais para a tramitagdo dos mesmos. Nao serdo permitidas as
matriculas de candidatos eventualmente selecionados como alunos regulares que
apresentarem diplomas obtidos no exterior sem as correspondentes equivaléncias.

2.4. Os candidatos dever&o comprovar as informag6es fornecidas no curriculo anexando documentos
comprobatérios. Qualquer informacdo que ndo possua 0 respectivo comprovante ndo sera
levada em consideracdo para compor a pontuacdo do candidato no processo seletivo. Nesse
sentido é importante destacar que:
ePara comprovar a publicacdo de trabalho (artigo ou resumo) em periédico ou congresso €
necessario enviar uma versédo digital do trabalho completo (conforme publicado no periédico ou
nos anais do congresso);
ePara comprovar o0 aceite de trabalho (artigo ou resumo) para publicagdo em periédico ou
congresso € necessario enviar uma versdo digital do trabalho completo e do comprovante de
aceite (carta ou e-mail, por exemplo);
e Para comprovar a publicacéo de livro ou capitulo de livro é necessario enviar copia digital da capa
e de outras paginas do livro identificando o titulo, editora e nome dos autores.
e Para comprovar o aceite de livro ou capitulo de livro é necessario enviar uma versao digital do livro
ou capitulo de livro e do comprovante de aceite (carta ou e-mail, por exemplo);
e Para comprovar o deposito de patente € necessario enviar uma versao digital da patente e o
comprovante de depdsito;
e Para comprovar a concessédo de patente é necessario enviar uma versao digital da patente e o
comprovante de concessao;
e Para comprovar a realizacdo de intercAmbio internacional o estudante deve enviar documentos
comprobatérios destacando as disciplinas cursadas no periodo do intercambio;
ePara comprovar a obtengcdo de bolsa de iniciagdo cientifica, o aluno deve enviar versado
digitalizada do termo de concessdo ou comprovante da agéncia financiadora;
e Para comprovar a obtencdo de bolsa de mestrado, o aluno deve enviar versdo digitalizada do
termo de concesséo ou comprovante da agéncia financiadora.
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2.5. Se o candidato tiver qualquer duvida em relacdo aos documentos comprobatérios, deve entrar
em contato com a secretaria do PPG/EE (posee@sc.usp.br) para esclarecimentos.

3. DAS BOLSAS DE ESTUDO:

3.1. O processo seletivo para a distribuicdo das bolsas de estudo oferecidas pelo PPG/EE é realizado
separadamente do processo de selecdo que trata o presente Edital;

3.2. Os candidatos inscritos neste processo de selegdo também poderédo concorrer a uma das bolsas
de estudo oferecidas pelo PPG/EE. Todos os candidatos inscritos devem declarar no ato da inscri¢cao
0 seu interesse em participar ou ndo do processo seletivo de bolsas de estudo marcando no
formulério eletrnico disponibilizado a sua intencéo, e também se atende ou ndo os trés critérios de
priorizacdo definidos. Neste caso, toda a documentagéo entregue pelo candidato para a inscricdo no
processo seletivo que trata o presente Edital também serd utilizada para o processo seletivo de
bolsas de estudo;

3.3. As regras para a distribuicdo de bolsas de estudo do PPG/EE estéo disponiveis na pagina do
Programa em https://eesc.usp.br/ppgs/sel/post.php?guid=bolsas&catid=ingresso

4. DA SELECAO E DOS CRITERIOS:
4.1. O processo de selecdo dos candidatos se dard com base nos seguintes critérios:

A. Curso de Mestrado

12 Fase:

e Os candidatos serdo avaliados, em carater eliminatério, por meio do Curriculo Lattes (ou
Curriculum Vitae) e do histérico escolar da graduacéo.

e A pontuacdo total de cada candidato é calculada conforme os critérios indicados no Anexo 1
deste Edital.

e Até 30% da pontuacao total poderdo ser atribuidos & analise do Curriculo Lattes (ou Curriculum
Vitae). Serdo avaliados os seguintes itens: obtencdo de bolsa de estudos de iniciagdo cientifica,
intercAmbio internacional, publicacdo de artigos cientificos, atividades de monitoria e prémios
recebidos diretamente relacionados ao curso de graduacéo realizado.

e Até 70% da pontuacdo total poderdo ser atribuidos a andlise do histérico escolar da graduacao.
Seréo avaliados os seguintes itens: classificacdo internacional da Instituicdo de Ensino Superior
(IES), coeficiente de rendimento académico do candidato e tempo para conclusdo do curso.

e Serdo classificados para a 22 fase os candidatos que obtiverem pontuacéo total igual ou maior
que 50 (cinquenta) pontos (em uma escala de 0 a 100 pontos).

e Seréa considerado um fator multiplicador 1,2 (um, dois) sobre a pontuacéo final dos candidatos
pretos, pardos e indigenas que entregarem a Autodeclaracdo Etnico-Racial conforme o modelo
disponibilizado.

22 Fase:

e Para esta fase, toda a documentacdo dos candidatos aprovados na fase anterior sera
disponibilizada para o quadro de orientadores do PPG/EE. Serdo considerados como aprovados
para a 32 fase somente os candidatos que receberem a manifestacdo de interesse de pelo menos
um dos orientadores credenciados no PPG/EE da area de concentracdo em que O mesmo se
inscreveu.

32 Fase:

e Os candidatos classificados para a 32 Fase do processo seletivo deverdo participar de uma
entrevista (arguicdo) com o(s) orientador(es) indicado(s) visando identificar a linha de pesquisa que
melhor se adequa ao seu perfil.

e O periodo para a realizag8o das entrevistas esta indicado no item 4.6 deste Edital. E obrigacéo
do candidato classificado entrar em contato com o(s) orientador(es) indicado(s) para agendar a(s)
entrevista(s).

e ApOs a realizagdo da(s) entrevista(s), caso haja manifestacao favoravel de um dos orientadores
indicados, o candidato deve comunicar a secretaria do PPG/EE via e-mail (posee@sc.usp.br) o
interesse na vaga e o nome do orientador indicado, até a data maxima indicada no item 4.7 deste
Edital.
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e A aceitacdo final do candidato dependera da manifestacdo de interesse na vaga por parte do
candidato selecionado e da manifestacdo favoravel de um dos orientadores credenciados no
PPGI/EE, da area de concentracdo em que o candidato se inscreveu, com disponibilidade para
assumir o compromisso de orientacao conforme item 6.1 deste Edital.

B. Curso de Doutorado

12 Fase:

e Os candidatos serdo avaliados, em carater eliminatério, por meio do Curriculo Lattes (ou
Curriculum Vitae), do histérico escolar da graduacao e do historico escolar da poés-graduagéo.

e A pontuacéo total de cada candidato é calculada conforme os critérios indicados no Anexo 1
deste Edital.

e Até 30% da pontuacao total poderdo ser atribuidos & analise do Curriculo Lattes (ou Curriculum
Vitae). Serdo avaliados os seguintes itens: obtengdo de bolsa de estudos de mestrado, intercambio
internacional, publicacéo de artigos cientificos, atividades realizadas e voltadas ao ensino para a
graduacéo e prémios recebidos diretamente relacionados ao curso de pos-graduacao realizado.

e Até 15% da pontuacédo total poderdo ser atribuidos a andlise do histérico escolar da graduacao.
Seréo avaliados os seguintes itens: classificacdo internacional da Instituicdo de Ensino Superior
(IES), coeficiente de rendimento académico do candidato e tempo para concluséo do curso.

e Até 55% da pontuagdo total poderdo ser atribuidos a andlise do histérico escolar de pos-
graduacdo. Serdo avaliados os seguintes itens: rendimento académico do candidato (avaliado pelo
GPA - Grade Point Average) e o tempo para conclusédo do curso.

e Serdo classificados para a 22 fase os candidatos que obtiverem pontuacéo total igual ou maior
que 50 (cinquenta) pontos (em uma escala de 0 a 100 pontos).

e Sera considerado um fator multiplicador 1,2 (um, dois) sobre a pontuacéo final dos candidatos
pretos pardos e indigenas que entregarem a Autodeclaracdo Etnico-Racial conforme o modelo
disponibilizado.

22 Fase:

e Para esta fase, toda a documentac¢édo dos candidatos aprovados na 12 fase sera disponibilizada
para o quadro de orientadores do PPG/EE. Serdo considerados como aprovados para a 32 fase
somente os candidatos que receberem a manifestacdo de interesse de pelo menos um dos
orientadores credenciados no PPG/EE da area de concentragdo em gue 0 mesmo Se inscreveu.

32 Fase:

e Os candidatos classificados para a 32 Fase do processo seletivo deverdo participar de uma
entrevista (arguicdo) com o(s) orientador(es) indicado(s) visando identificar a linha de pesquisa que
melhor se adequa ao seu perfil.

e O periodo para a realizagéo das entrevistas esta indicado no item 4.6 deste Edital. E obrigacéo
do candidato classificado entrar em contato com o(s) orientador(es) indicado(s) para agendar a(s)
entrevista(s).

e ApOs a realizagdo da(s) entrevista(s), caso haja manifestacao favoravel de um dos orientadores
indicados, o candidato deve comunicar a secretaria do PPG/EE via e-mail (posee@sc.usp.br) o
interesse na vaga e o nome do orientador indicado, até a data maxima indicada no item 4.7 deste
Edital.

e A aceitacdo final do candidato dependera da manifestacdo de interesse na vaga por parte do
candidato selecionado e da manifestacdo favoravel de um dos orientadores credenciados no
PPG/EE, da area de concentracdo em que o candidato se inscreveu, com disponibilidade para
assumir o compromisso de orientagcao conforme item 6.1 deste Edital.

C. Curso de Doutorado Direto

Fase Unica:

e Os candidatos serdo avaliados, em carater eliminatério, por meio do Curriculo Lattes (ou
Curriculum Vitae), do histérico escolar da graduacdo e do projeto de pesquisa elaborado pelo
candidato.

e A pontuacdo total de cada candidato é calculada conforme os critérios indicados no Anexo 1
deste Edital.

e Até 30% da pontuacao total poderdo ser atribuidos a analise do Curriculo Lattes (ou Curriculum
Vitae). Serdo avaliados os seguintes itens: obtencdo de bolsa de estudos de iniciacao cientifica,
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intercambio internacional, publicacdo de artigos cientificos, atividades de monitoria e prémios
recebidos diretamente relacionados ao curso de graduagéo realizado.

e Até 55% da pontuacdo total poderdo ser atribuidos a analise do historico escolar da graduagéo.
Serdo avaliados os seguintes itens: classificacdo internacional da InstituicAo de Ensino Superior
(IES), coeficiente de rendimento académico do candidato e tempo para conclusédo do curso.

e Até 15% da pontuacao total poderdo ser atribuidos a analise do projeto de pesquisa elaborado
pelo candidato. Serédo avaliados os seguintes itens: relevancia do tema, aderéncia do projeto com a
area de estudo do orientador, objetivos do projeto, cronograma de execucao e qualidade da redacéo
do projeto;

e Serdo aprovados no processo seletivo de Doutorado Direto os candidatos que obtiverem
pontuacdo total igual ou maior que 70 (setenta) pontos (em uma escala de 0 a 100 pontos).

e Sera considerado um fator multiplicador 1,2 (um, dois) sobre a pontuacao final dos candidatos
pretos pardos e indigenas que entregarem a Autodeclaracdo Etnico-Racial conforme o modelo
disponibilizado.

e A aceitacdo final do candidato dependera da manifestacdo de interesse na vaga por parte do
candidato selecionado e da manifestacdo favoravel de um dos orientadores credenciados no
PPG/EE, da area de concentragdo em que o candidato se inscreveu, com disponibilidade para
assumir o compromisso de orientacdo conforme item 6.1 deste Edital.

4.2. O resultado da 12 Fase do processo seletivo de Mestrado e Doutorado, junto com a pontuagéo
total obtida por cada candidato, sera divulgado até o dia 07 de junho de 2024 na pégina do sistema
eletrénico de inscri¢des (http:/ppgselecao.eesc.usp.br);

4.3. As pontuaces atribuidas aos candidatos em cada um dos itens avaliados no processo estardo
disponiveis para consulta junto a Secretaria do PPG/EE;

4.4. Poderd ser apresentado pedido de revisdo de pontuacdo da 1* Fase do processo seletivo de
Mestrado e Doutorado, via e-mail (posee@sc.usp.br), por parte do candidato interessado, até as 17
horas do dia 12 de junho de 2024.

4.5. O resultado da 22 Fase do processo seletivo de Mestrado e Doutorado sera divulgado até o dia
17 de junho de 2024 na péagina do sistema eletrénico de inscri¢cdes (http://ppgselecao.eesc.usp.br);
4.6. O periodo de arguicdo (entrevista) dos candidatos classificados para a 32 Fase do processo
seletivo de Mestrado e Doutorado sera de 18 a 27 de junho de 2024. E obrigacdo do candidato
classificado entrar em contato com o(s) orientador(es) indicado(s) para agendar a entrevista;

4.7. Caso haja manifestacdo favordvel de um dos orientadores indicados, o candidato deve
comunicar a secretaria do PPG/EE, via e-mail (posee@sc.usp.br), o interesse na vaga e o nome do
orientador indicado, até o dia 28 de junho de 2024.

4.8. O resultado final do processo seletivo de Mestrado, Doutorado e Doutorado Direto sera divulgado
att o dia 08 de julho de 2024 na pagina do sistema eletrdbnico de inscricdes
(http://ppgselecao.eesc.usp.br);

4.9. Podera ser apresentado recurso em relagdo ao resultado final do processo seletivo, via e-malil
(posee@sc.usp.br), por parte do candidato interessado, até as 17 horas do dia 11 de julho de 2024;
4.10. Os pedidos de revisdo da pontuacgdo e recursos serdo julgados pela Comissdo Coordenadora
do PPG/EE no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis contados a partir da data de recebimento do
pedido.

5. DAS MATRICULAS
5.1. As matriculas no Mestrado, Doutorado e Doutorado Direto serdo efetivadas respeitando o
procedimento e o calendario a serem definidos pela USP;
5.2. Candidatos selecionados para o Mestrado ou Doutorado Direto que nédo colaram grau até o dia da
matricula ndo poderéo efetuar a matricula;
5.3. Candidatos selecionados para o Doutorado que néo concluiram o Mestrado até o dia da matricula
ndo poderdo efetuar a matricula;
5.4. Para a matricula os candidatos aprovados deverao enviar para a secretaria do PPG/EE, via e-mail
(posee@sc.usp.br), uma copia digital dos documentos listados a seguir:

e Formulério de matricula assinado pelo aluno e orientador;

e RG - Carteira de Identidade (ndo sera aceita a CNH - Carteira Nacional de Habilitagdo como

documento de identidade) {apenas para Brasileiros};
e CPF — Cadastro de Pessoas Fisicas (ndo sera aceita a CNH - Carteira Nacional de Habilitacao
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para comprovacao do CPF) {apenas para Brasileiros};

e Titulo de Eleitor {apenas para Brasileiros};

e Certificado de Reservista ou Certificado de Dispensa de Incorporacdo {apenas para Brasileiros do
sexo masculino};

e Certiddo de Nascimento ou Casamento (frente e verso);

e Passaporte (copia da Folha de Identificacao e Visto de Estudante) {apenas para Estrangeiros};

e RNM (Registro Nacional Migratério) ou Protocolo do RNM {apenas para Estrangeiros};

e Diploma de Graduagd@o Registrado (frente e verso) ou Certificado de Conclusdo de Curso de
Graduacéo, com a data de outorga do grau obtido, em curso oficialmente reconhecido;

e Histdrico Escolar de Curso Superior de Graduacao;

e Diploma de Mestre (frente e verso) ou Certificado de Homologacao do titulo de Mestre {apenas
para matricula no Doutorado};

e Histdrico Escolar do Curso de Mestrado {apenas para matricula no Doutorado};

e Certificado digital autenticado de proficiéncia em lingua inglesa em um dos exames aceitos pelo
PPG/EE. Serdo aceitos os Exames de Proficiéncia realizados até quatro anos antes da data de
matricula do estudante como aluno regular. Os certificados de proficiéncia aceitos, com as
respectivas pontua¢des minimas necessarias para a matricula sdo os seguintes: CAMBRIDGE
CAE - aprovacao; TOEFL iBT: 60 pontos, TOEFL ITP Level 1: 500 pontos e IELTS: 5,0 pontos
{apenas para matricula no Doutorado e Doutorado Direto};

5.5. Nao seré permitida a matricula no PPG/EE de qualquer candidato que ndo cumprir as exigéncias
de entrega e/ou apresentacdo de documentagbes descritas no item 5 deste Edital dentro do prazo
estipulado pelo calendario a ser publicado pela USP para a matricula nos programas de pos-
graduacéo.

6. DAS VAGAS

6.1. As vagas serdo oferecidas de acordo com a disponibilidade dos orientadores credenciados no
PPG/EE, respeitando-se o humero maximo de alunos por orientador, conforme estabelecido no Artigo
79, § 4°, do Regimento de Pés-Graduagéo da Universidade de Sdo Paulo.

7. DAS LINHAS DE PESQUISA:

7.1. As linhas de pesquisa oferecidas pelo PPG/EE da EESC/USP séo as seguintes:
Processamento de Sinais e Instrumentagao

Andlise e Processamento de Imagens Médicas

Instrumentacdo, Sensores e Sinais Eletr6nicos

Visdo Computacional

Sistemas Dinadmicos:

Eletronica de Poténcia e Acionamentos Elétricos

Modelagem de Sistemas em Redes

Sistemas de Controle

Sistemas Inteligentes e Automacao de Processos

Sistemas Elétricos de Poténcia:

Alta Tenséo

Analise e Operacédo de Sistemas Elétricos de Poténcia

Otimizagdo de Sistemas de Energia Elétrica

Planejamento em Sistemas Elétricos de Poténcia

Protecéo Digital de Sistemas Elétricos

Qualidade da Energia Elétrica

Sistemas de Distribuicdo de Energia Elétrica, Microrredes e Fontes Alternativas de Energia
Telecomunicagdes:

Dispositivos e Componentes para Sistemas de Telecomunicac¢des

Redes de Telecomunicacdes

7.2. O detalhamento das linhas de pesquisa e informa¢Bes sobre os respectivos orientadores
cadastrados nas mesmas estéo disponiveis em: http://www.sel.eesc.usp.br/posgraduacao/.
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8. DAS DISPOSICOES FINAIS

8.1. A inscricdo do candidato neste processo seletivo implica no conhecimento e na aceitacdo tacita
das normas e condigfes estabelecidas no presente Edital e dos comunicados ja emitidos ou que
vierem a se tornar publicos, dos quais o candidato ndo podera alegar desconhecimento;

8.2. A inscricdo do candidato neste processo seletivo caracteriza o seu formal consentimento para a
publicacéo e divulgacdo da sua classificagcdo bem como a pontuacéo obtida no processo;

8.3. E de responsabilidade do candidato acompanhar a publicagdo ou a divulgagdo dos resultados e
atos pertinentes a este processo seletivo no site http://ppgselecao.eesc.usp.br, obrigando-se a atender
aos prazos e condi¢cdes estipulados e aos que forem publicados durante a sua execucao;

8.4. O resultado deste processo seletivo tem validade de 5 (cinco) meses a partir da data da
publicacdo do presente Edital.

8.5. Os casos omissos serao resolvidos pela Comissdo Coordenadora do PPG/EE da EESC/USP.
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Anexo 1

Apresentam-se, a seguir, as Tabelas de pontuacdo destacando cada um dos itens analisados
no processo de selecédo de candidatos para Mestrado, Doutorado e Doutorado Direto, bem como os
critérios estabelecidos para pontuacdo de cada item.

A) Candidatos ao Mestrado

Tabela | — Selecao de candidatos ao Mestrado

Andlise CV 30% Rendimento Académico (Graduac&o)
Total 70% Rend. Acad. TOTAL
(aY) (FM = 0,9+B&nus)
IC | Publicagdes | Intercdmbio | Demais Pos. Bdnus | Tempo | Tempo | CR Média
IES do do normalizada
origem curso aluno

Os itens da Tabela | sdo pontuados da seguinte forma:
e Anédlise CV

Item: IC

Referente a obtencéo de bolsa de iniciacdo cientifica: até 10 pontos para cada ano de bolsa
recebida pelo candidato;

Item: Publicac8es (P)

Para cada publicagédo ou aceite, comprovada pelo candidato, sera atribuida uma pontuagéo
de acordo com o tipo de publicacdo e a posicdo a qual o candidato aparece na lista de
autores, seguindo a Tabela Il

Tabela Il — Pontuag&o de Artigos e Patentes

Tipo de publicacso Posicéo do Autor (PA) _
1° (PM*) 20 3° 4° 5° ou mais
Periodicos Al ou A2** 10 8 6 4 PM/PA
Periddicos A3 ou A4 8 6,4 4,8 3,2 PM/PA
Periddicos B1 ou B2 6 4.8 3,6 2,4 PM/PA
Periddicos B3 ou B4 4 3,2 2,4 1,6 PM/PA
Periddicos B5 ou C 3 2,4 1,8 1,2 PM/PA
Congres;os internacionais 3 2.4 18 1,2 PM/PA
(artigo completo)
Congressos nacionais > 16 12 0.8 PM/PA
(artigo completo)
Resumos (nacionais,
internacionais ou congressos 1 0,8 0,6 0,4 PM/PA
de iniciagdo cientifica)
Capitulos de livros 4 3,2 2,4 1,6 PM/PA
Livros publicados 10 8 6 4 PM/PA
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Patentes depositadas 8 64 | 48 | 32 PM/PA
(nacionais ou internacionais)

I?ate_ntes c'oncedld'as . 10 8 6 4 PM/PA
(nacionais ou internacionais)

* PM corresponde a pontuagdo méaxima para cada tipo de publicagéo;

** Classificacdo de periédicos segundo o Qualis Periddicos mais recente divulgado pela
CAPES. Caso o periddico nao esteja relacionado no Qualis Periddicos mais recente
divulgado pela CAPES, a pontuagdo sera definida pela Comissdo de Bolsas e Processo
Seletivo do PPG/EE.

Item: Intercambios (1)
Intercambios institucionais internacionais: no maximo 5 pontos para o periodo de 12 meses.

Item: Demais (D)

- Monitorias voltadas ao ensino na graduacéo e que foram realizadas na Instituicdo de Ensino
Superior (IES) na qual o candidato cursou a graduacéo (de origem): 2 pontos por monitoria.

- Prémios de distincdo na formacéo profissional concedidos pela IES de origem ou Conselhos
Regionais de Engenharia: 5 pontos por prémio.

Item: 30% total CV = MINIMO {30; (IC+P+I+D)}

e Rendimento Académico (Graduac&o)

Item: Pos. IES origem
Classificacdo da Instituicdo de Ensino Superior (IES) na qual o candidato cursou a graduacao
considerando a edicdo mais atual do QS Latin American University Ranking.

Para as IESs sediadas fora da América Latina, sera utilizado o QS World University Ranking.
Neste caso, a classificacdo desta IES sera calculada considerando a posi¢do, no QS Latin
American University Ranking, da IES Brasileira com classificacdo mais proxima (para baixo
ou para cima) da IES sediada fora da América Latina no QS World University Ranking.

Item: Bonus
A partir da classificacdo da IES é atribuido um bbnus na pontuacdo do candidato segundo a
Tabela lll.
Tabela Ill — Bénus de acordo com a classificacéo da IES
Classificacdo da IES Bénus
Entre a 12 e 302 posicao 0,10
Entre a 312 e 1302 posicao 0,06
Entre a 1312 e 2002 posi¢éo 0,02
A partir da 2012 posicao 0,00
N&o ranqueada 0,00

Item: Tempo de Curso de Graduagao (TCG)
9
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Tempo de duracgéo do curso de graduacéo.

Item: Tempo do Aluno (TAG)
Tempo que o candidato levou para concluir a graduacéo.

Iltem: CR
Coeficiente de Rendimento (CR) do candidato segundo o histérico académico.

Item: Média Normalizada (MN) = MAXIMO {0;(CR-5)/5)*10}
Item: 70% Rendimento Académico (graduacéao)

= MINIMO {70;(((2*CR)+40)*(MINIMO(1;(TCG/TAG))+MN)*(FM)},
sendo FM o Fator Multiplicador (FM = 0,90 + B6nus)

Item: Total
= ltem (30% total CV) + Item (70% Rendimento Académico (Graduag¢ao))

B) Candidatos ao Doutorado

Tabela IV — Selecdo de candidatos ao Doutorado

Andlise CV Rendimento Académico (Graduagéo) Histarico ME
30% 15% Rend. Acad. 55%: Hist. TOTAL
Total (FM = 0,9+Bdnus) Pds-Grad.
ME | Publicacies | Intercimbio | Demais o Pos. Bonus | Tempo | Tempo | CR Media Tempo GPA
IES do do normalizada doaluno
origem curso aluno

Os itens da Tabela IV sdo pontuados da seguinte forma:
e Anédlise CV

Iltem: ME
Referente & obtencdo de bolsa de estudos de Mestrado: até 10 pontos para 24 meses de
vigéncia da bolsa de mestrado.

Item: Publicac@es (P)
Seguem os mesmos critérios de pontuacao descritos no item A para o curso de Mestrado.

Item: Intercambios (I)
Seguem os mesmos critérios de pontuagéo descritos no item A para o curso de Mestrado.

Item: Demais (D)

Seguem os mesmos critérios de pontuacdo descritos no item A para o curso de Mestrado.
Adicionam-se as atividades realizadas e voltadas ao ensino (monitorias) e que foram
realizadas na Instituicdo de Ensino Superior (IES) na qual o candidato cursou o mestrado: 2
pontos por monitoria.

10
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ltem: 30% total CV = MINIMO {30; (ME+2*P+|+D)}

e Rendimento Académico (Graduacao)

Itens: Pos. IES origem; Bdnus; Tempo de Curso (TCG); Tempo do Aluno (TAG); CR e
Média Normalizada (MN)

Seguem o0s mesmos critérios de pontuacdo utilizados para os candidatos ao curso de
Mestrado, descritos no item A (Anexo 1) deste Edital.

Item: 15% Rendimento Académico (Graduacéo)
= MINIMO {15;(15/70*((2*CR+40)*(MINIMO(1;(TCG/TAG))+MN)*(FM))},
sendo FM o Fator Multiplicador (FM = 0,90 + Bénus)

e Histérico ME

Iltem: Tempo do Aluno (TAM)
Tempo que o candidato levou para concluir o mestrado. Para os candidatos que ndo
concluiram o mestrado até o processo seletivo, 0 TAM sera calculado considerando o
més/ano de inicio do mestrado até o més previsto para matricula no programa de
Doutorado.

Item: GPA (do inglés, Grade Point Average)
Rendimento académico do aluno de pés-graduacéo calculado a partir dos conceitos
obtidos nas disciplinas cursadas pelo candidato no Mestrado. O GPA é calculado
utilizando o seguinte link: https://www.scholaro.com/gpa-calculator/brazil

Item: 55% Histérico Pos-Graduagao
= MINIMO {55;(55*(27)/MAXIMO (TAM;27))*(GPA/4))}

Item: Total
= Item (30% total CV) + Item (15% Rend. Acad.) + Item (55% Hist. P6s-Grad.)

C) Candidatos ao Doutorado Direto

Tabela VI — Sele¢do de candidatos ao Doutorado Direto

Andlise CV Rendimento Académico (Graduagéo) Projeto de Pesquisa
30% 55% Rend. Acad. 15% Proj. TOTAL
Total (FM = 0,8+Bénus) Pesquisa
ic Publicagbes | Intercimbio | Demais | CV Pos. Bénus | Tempo | Tempo | CR Média

Relevincia Aderénciz | Objetivos | Cronograma Redagio
IES do do normalizada

origem curso aluno

Os itens da Tabela VI sdo pontuados da seguinte forma:
e Analise CV

Seguem o0s mesmos critérios de pontuacdo utilizados para os candidatos ao curso de
Mestrado, descritos no item A (Anexo 1) deste Edital.

11
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ltem: 30% total CV = MINIMO {30; (IC+2*P+I+D)}

e Rendimento Académico (Graduacao)

Seguem os mesmos critérios de pontuacdo utilizados para os candidatos ao curso de
Mestrado, descritos no item A (Anexo 1) deste Edital.

Item: 55% Rendimento Académico (Graduacao)

= MINIMO {55; (55/70*((2*CR+40)*(MINIMO(1; (TCG/TAG))+MN)*(FM))},
sendo: FM o Fator Multiplicador (FM = 0,90 + B&nus)

e Projeto de Pesquisa

O projeto de pesquisa sera avaliado por um parecerista designado pela Comisséo
Coordenadora do PPG/EE. O parecerista devera atribuir uma nota entre 0 e 10 pontos para
cada um dos seguintes itens destacados em roxo na Tabela VI: Relevancia do Tema (RT),
Aderéncia a Area de Estudo do Orientador (AEO), Objetivos (OBJ), Cronograma (CRG) e
Qualidade da Redacéo (QR). A pontuacgéo sera calculada da seguinte forma:

Iltem: 15% Projeto de Pesquisa = ((RT+AEO+OBJ+CRG+QR)/5)*1,5)

Item: Total
= Item (30% total CV) + Item (55% Rend. Acad.) + Item (15% Proj. Pesquisa)
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